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PATERTE DB INVENCION

a favor de
TESTERN ELECTRIC COMPANY, INC. =~ de naclonalidad nortoamerioons -
domicilisda on 195 Broadway, NEH YORK, 10007 (EE.UUs),
por s
vPerfeccionanientons en la fabrioacifn de oondensadores'.
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HMemoria doscrigjzva

El presente invento se refiere a ung técnica para lz fabrioae
cidn do condemeadores electrolitiocs emplesndo un par de oleotrodos
do matal electroconduotive y un dicléotrios no snddiaoy y tambien con~
olorne e los condensadores producidos por tales téonives.
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Durante mchos afios, en la induntria cleotrdnica ne ban emw
pleado oondensadoves electralitives con materiales dieléotricos no
modicon, en una amplis diversidad de aplicaciones. Intre los dis
positivos mas ooncoidos de oste tipo me cuenten 108 que utilizan una
onpa dicldotrioa que oonticne Gzido do silicdo. Por desgracis, 1la
ovoluoidn de tales condensadoves ha suscitado problemas que afooten
dircotamonte a la cape dicldotrica. Mas conorstamento, 90 ho OORpYO=
bado que los defectos de esn pelioula coasionan perforacicnes locales
&l splicer un potenolinl, om el omeiguients ssoaso rendimiento y
“efiolevoin eldctrics pooco satisfootoria, 1lo que limita la oxplotas
oldn 0 ot eprovechamiento total del depositivo,.

De conformidad oon sl presente invento, esas limitaciones se
superan oficammente modificando los prooedimientos corrientes de fa~
bricsclén de oodensedores aleotrolitioos, modiante el uso de peli-
culas dieldotrices no anddicas, interponiendo una cspa seniomduotie
va de didxido de manganeso entre 1a oaps dioldctrica ¥ uno de los
alectrodose Ios disposifivos resulimmtos muestmen uno morcadn mejo-
ria en las oaracterisiicas de fugn respecto a los dispooitivoes ya
oonocddos.

La oaps de didxido de manganeso aqui desorita se utiliza no
pare vencar las dificultades que indujercn n usaria en loo condonooe
dores eleotrol{tioos sdlidos que emplean ouerpos porosos anodisndos,
gino pare eludir las limitacionesn de los condansadores sntignoo que
utilizen dicldotrioos no anddlcos. Con porpress se ha oonprobedo
que el diéxido de mangmnest sirve para oate objetos

La toonica del inventa comsisie en panor un patorial dleléo=
trico no anddico y una ogpe de didxido de mangsmenc entre wn par de
naterizles conductivon. Por razmes do oconveniensis, ol invento se
deporibe amplismente en téraminos de capas depositadas, & seo de dis-
positivos e los que las capas de eleotrodo se obtiemen por téemioss
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corrientes de oondensecifn, oomo sublikecidn, evopormoidn, etcs Sin
snbergo, b de entenderse que los eleotrodos no neoeslten ser capas
deponiitadas, y pueden omptar de naterisles en mass do cualouler suse
taola conduotiva.

£l invento se ooaprenderd mejor por la signiente descripeiin
dotallada, oon reforencias al dibujo snexo, an ol cunl indiocem ¢

La figura 1, wa planta de u substrato om unn ospa do He=-
tal electrooonductivo dopositada sobre ol miamoj

Lo figara 2, we planta del cuerpo de la fignrs 1, despuen
do depoeitar sobre 4l w material dieldotrioos

La figura 3, une planta del ouarpo do la figura 2, dempues
de depositar nobre @l didrido do manganeso;

La figura 4, una planta del cuerpo de la figura 3, despues
de dopositar nobre 41 un contraelectrodo; ¥

La figura 5, wa soocidn transversal del cuerpo de la figure
4o |

s 1a figure 1 oo representa un subatrato =ll=, sobre sl cual
ha de producires una estructure de omdensador conforme al invento.
Sen materiales predilectos para el substrato, vidrios, cerémioas, oto.

En optative ung linmplezs, pero resulia canveniente en este
cano. Es satisfactoria cuslquiers do las tdonican corrientes que oo-
nooen blan jos expertos en la materim. A oontimuacifm, sobre el
substrato «ll- se deposita una cape =12~ de un material elootrocon-
duotivo, por procedimientos usuales, como sublimnoidn catddica, eva~
poracién en vaofo, etc., segin lo desoride L., Holland en “Vaouum De-
pozition of Thin Filmg", S« Wiley & Sons, 1956. Ion motalos de inte=
rés pare este £in pueden elegirso enire todos 1los empleados ocmnmen—
to cono eleotrodos en dispositivos del tipo aqui desorito, en los que
63 corriente utilizar aluminio y cobre.

El espesor d4e la oape ~12- de metal depositado depende de la
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rosistivided electrica y da la efiomois descadn o alta frocusnoiaz.
Despueedohw&:,naapncasobmlam-la-otm
capa do material dieléctrios =13=- (fige 2)y por cuslquier procedi-
miento conooldo qus no son el de anodimacitn, oomo pirdlinis, ovapo-
racion e veofo, sublimacidn reactiva, eto. Son matorisles dieldo=
tricos alecundos pare ente objeto éxido de siliolo, didxido de sili-~
clo, fiuoruro de magnesio, fluoruro de aluminio y oulfuro de oinc.
Ia etopa siguiante on la fabricscion de un condemsador do
omnformmided con el invento, es la deponsioitn da una ospa do didrido
do pangmeso =14~ sobre ol dicldstrioo ~13= (£ig. 3). Eoto juods
mmmdmmqmmummmmmmﬂw
tratos, ocalentando ol cuerpo & una temperstura del onden de 250 *C,
¥ rooiindolo con wna ecluoifn acuoss do 1-25 % en peco de mitrato
nongonono o un aoxografos el nitrato manganoso se desoomponad an
contaoto oon el cuerpe calimte, y de didkido de manganeco (M0s)
¥ M0y on cantidades no ospocificadns. Sirve pars el caso ounl-
quier taenioca que conozosn bian los mbendidos en la materice
Dospues de obtemer un revestimiento de didxido do mengmmeso
del espesor requorido, el omtraoleotrodo metdlios =15~ (£ize 4) se
deposita encima, en contaoto Intime oon 1s oope semtoonductiva. Una
s000ion trenaversal del oonjunto resultmte se expand en la figure
5 Ll omtreelectrods empleado sn la practica del invento se puede
ancoger tanbien entre los metales oleotrooondnotivos y sus alecoioe
nesy los mis vorrientes con oobre, aluminio, oro-nicrond, otce Cow
1o en ol oaco del oclectrode do bame (capa ~12=), al oomtrceleotirodo
56 puado depositar yor ouslguier mdtodo corrients, oouo evaporacidn
e vacifo, sublimacidn, eto.
4 ontimuaciin se desoridte oon detalle un ajenplo de roalie
2801dn del prosente invento.
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Se es00gid oomo materisl de substrato wn portacbjeto de mie
orogoopio de 2,5 x 7,6 om. ¥ se limpdd lavindolo Tepetidamente own
detergente suparadnico y perdxido de hidrdgeno hirviente, segin téo-
vicas usuales. Inego, sobre el substrato limpic ee depositd por
mpomdmommoimdmvaciomamdoalwniodamidn
SEPOSOT Sﬂgﬁdmmmbmlaomdoﬂmudmﬁmm
amomﬁmmmimd&lmﬂcmmhmuummh
5000 & de espasor, utilizando polvo de nmaride de silicio del oo
mezoic oomo materisl de partida. mseapuoﬁmomdouéﬂp
do de menganeso, insertando el conjimbto en wn portasubstraios, oa-
lentando & 280 90, y rociando encims una soluoidn acuose de nitreto
nangmoeo & 2.5 en pecor Finslmente, sobre la cape de carbono se
apliod por evsporasin e veofo una capa de aluminio de 4000 & de
eospesor. Kl dispositivo vesultante mostrd una ospacided de 16.970
nioroniorofaradios, una corriente de fugs de 1y4 x 1070 amperios a
10 voltios, un faotor de disipsoidn de 0,035, y une superficie apro-

xinade da ly4 om2.
Oon fines de oomparacifn, la téonica desorita me repitiod

varias veces, con caps deo dioxido do manganeso y sin ella. los rem
sultados de la oomparacidn e exponen en la siguiente tabla.

TABLA

A . _Condensadores (%) a 40 V om
Nim. eneaysdos - corriente do fuga iwferior o
' 1074 exp. 1072 s,
Producoifn inicial
De tipo ant . 60 3
pe1 tovata = 3 100 8
Ingsgyo de durabilided
a3V .
De antigua 48 28
val Shvmte % 160 160
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Eosgyo de durabllided

s 40V
Do tipo antiguo 2 45 28
Dol imvento 20 100 80

los sorprendentes beneflolos consoguldos amplemndo la capa
de didxido de manganeso aqui desorita se pueden sprociar mejor por
ol exanen de la tabla. So ohoerva que 60 % de los dispositivos fom
bricades de acuerdo oon la téenica anterior, segin mse indios, pro-
sentaban al ymmommmtaaem@, & 40 voltlos 00y MmO~
nor&aloﬂamq,ysélommm%ammmwdalo"samo In noe
{able omtraste, se obsorva que 100 % de los dispositivos febricae
dos segin ls toonica del invento tenian al prinoiplo una oorriente
dafu@.,a@Vc.co,mordalo"‘m.,yenéo%ammde
10"‘5&@@103.

De maners analoge =8 conprobd que tres un ensgyo de durabilie
dad de 168 horas & 30 V 0«0, la ocoxriente do fugn on 48 ¢ de los
dinponitivos conocidos ere manor de 10™% amp., ¥ s8lo en 29 ¢ no lle-
gobe & 1077 ampe, mantres que 100 % de los dispositivos desoritos
enentapatematmimumoommtedaﬁmworaelﬁm.na-
too similares soe obtuvieron mediante un ensayo de dnrabilidad a 40
voltlos c.0.

R O T 2

T ——.

Se reivindica oomd objoio de la presonte patente s

1. = Perfocoionomicantos en la fabrionoidn de oondensadores
del tipo oompuesto de un par de superficles eleotrooonductivas oon
una ospe intorpuesta de un material dielécirioo no snodizedo, como
un éxido, fluorurc & sulfuro, carscterizados por la aplicacidn de
une ogpe de didrido de mangeneno entre la oupn de dleléoirioo y uno
de loo elootrodos.
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pogin la reivindioacifn 1, carestorizados porque el meterial dieldom
trico e elige del grupo oonstituido esencialpents por oxido do si-
lioclc, diGeido de milieio, fInoruro de magneaio, flucruro ds aslumi-
niuymlfmda'm. '

3. = Pexfoosionmmisntos sn la febricacidn de omdensadores
segin las reivindlonciones 1 6 2, caracterisados porqus ol dieléotrie
00 es Oxldo de silioto. ‘

4« = Perfoocionamdentos en 1a fabricacidn de oondensedores
gogin lan reivindicacionos 1, 2 6 3, earactarizades porque al menos
wo de los pares de muperficies oonduotivas se compons de alwminio,

5. = Perfecolonsmiontos en 1a fahricacidn de omdensadores
sogin ovalquiers de las reivindicasionss yrecedenton, mediante depo-
sicidn de wna oapa de un materinl dieléotricn, como dxido, fluorume
0 mulfuro, sobre wa primera superficie eleotrooonductiva, y de une
sogqumda mperfiocie electroconduoative sobre la cepa de saterdial die-
130trioo) carsoterisedos porque 1a oapa de didxido de nengwneso ce
deposita sobre la cags de materisl dleldotrico antes de aplicar la
segumda superfiole clootréomduotiva, que se deposita luego oohre
1a ospo de dicxids do manganeso, en Intimo oontacto oon ella.

6« = Porfoooionamentos en la fabricacién de oondemsadores.

Enta memoria oonste de siete paginas, osorites por uma sola
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